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Uktad do generacji napiecia sinusoidalnego o duzej émplitudzie

- Przedmiotem wynalazku jest uktad do generacji napigcia sinusoidalnego o duzej amplitudzie.

Znany jest uktad do generacji napigcia sinusoidalnego zbudowany ze wzmacniacza posiadajacego w petli
sprzeZenia zwrotnego dwie galezie: pierwsza okreslajaca czestotliwosé generacji potaczong z wejsciem nieodwra-
* cajgcym i drugg okredlajaca poziom napigcia wyjsciowego potaczong z wejéciem odwracajacym tego wzmacnia-
cza. Galaz okreslajgca poziom napigcia wyjsciowego zawiera termistor zapewniajacy stabilizacjg amplitudy.

Zastosowanie termistoréw jako elementéw stabilizujgcych w uktadach do generacji napig¢é sinusoidalnych
o du2ej amplitudzie jest niekorzystne, gdyz przy wigkszych napigciach termistory wykazuja wyrazng zalezno$é
rezystancji od napiecia, co powoduje znaczny wzrost znieksztalcen. nieliniowych. Zastosowanie dodatkowych
wzmacniaczy w celu uzyskania duzych amplitud napigcia powoduje zwigkszenie znieksztatceri o znieksztatcenia
- wprowadzane przez dodatkowe stopnie wzmacniajace oraZ zmniejszenie stabilizacji napigcia sinusoidalnego. :

~ Uktad wedtug wynalazku posiada dodatkowy dzielnik rezystancyjny wtaczony mi¢dzy wyjécie wzmacnia-
cza agalezie: pierwszq okreflajaca czestotliwosé generacji i drugg okreslajaca poziom napigcia wyjsciowego.
Uktad ten pozwala uzyskaé¢ duzg amplitudg napigcia sinusoidalnego o bardzo matych znieksztatceniach nielinio-
wych przy uzyciu tetmistorowego ukiadu stabilizacji amplitudy.

Przedmiot wynalazku pokazany jest na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat blokowy uktadu,
za$ fig. 2 — generator z mostkiem Wiena. 4

Wejscie nieodwracajace wzmacniacza W potaczone jest z weztem a pierwszej gatezi mostka Wiena, ktéra
tworza dwdjniki szeregowy i réwnolegly RC. Wejscie odwracajace wzmacniacza W potaczone jest z weztem b
drugiej gatezi zbudowanej z szeregowo potgczonych: termistora Ry i rezystora R1. W petle sprzezenia zwrotne-
go migdzy wyjscie wzmacniacza WY a gatezie: pierwsza A, okreslajaca czestotliwo$é generaciji, i druga B, okresla-
jacqa poziom napig¢cia wyjsciowego, wlaczony jest dzielnik rezystancyjny C. W generatorze z mostkiem Wiena
dzielnik rezystancyjny utworzony jest z gatezi zawierajacej rezystor Rl itermistor Ry oraz z rezystora R2
wigczonego pomigdzy wyjécie WY wzmacniacza W a wezet c, ktéry stanowi punkt potgczenia obu galezi od
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strony szeregowego dwdjnika RC i termistora Rp. Wezet d, bedacy potyczeniem gatezi od strony réwnoleglego -
dwdjnika RC i rezystora R1, stanowi punkt odniesienia uktadu.

W generatorze z mostkiem Wiena galaZ, zawierajyca szeregowy i réwnolegty dwdjnik RC, zapewnia uzyska-
nie odpowiedniego przesunigcia fazowego napigcia o czestotliwosci réwnej czgstotliwosci generacji podawanego
z wyjscia WY wzmacniacza W do jego wejscia nieodwracajgcego. Jednoczesnie dzielnik napigcia wyjsciowego
wzmacniacza W, okreslajacy poziom tego napigcia, utworzony jest przez rezystor R2 i impedancje wejsciowa
mostka Wiena, w ktdrej przewazajacy wplyw wnosi gataz ztozona z rezystora R1 i termistora Rp. W ten sposdb
duza amplituda napigcia sinusoidalnego na wyjsciu wzmacniacza W jest dodatkowo dzielnikowana przed poda-
niem jej na mostek Wiena, a wigc i na termistor Rt. Zapewnia to skuteczne dzialanie temperaturowe;j stabilizacji
amplitudy, gdyz termistor Rt pracuje w warunkach zblizonych do optymalnych.

Omawiany uktad utatwia szybkie osiagniecie wymaganej temperatury termistora Rt. W momencie wtacze-
nia uktadu termistor Ry wykazuje rezystancj¢ wielokrotnie wigksza od rezystancji w normalnych warunkach
pracy. Wystepuje wtedy na nim duze napigcie powodujace szybkie jego nagrzewanie. Po nagrzaniu rezystancja
termistora Rt zmaleje, zmieni si¢ stopiert podziatu dzielnika na wartos¢ konieczng do uzyskania duzej amplitudy
generowanego napiecia sinusoidalnego, a na termistorze Ry ustali si¢ napigcie zapewniajace jego optymalng
prace.

Zastrzezenie patentowe

Uktad do generacji napigcia sinusoidalnego o duzej amplitudzie, zbudowany ze wzmacniacza posiadajacego
w petli sprzg¢zenia zwrotnego gataz okreslajaca czestotliwos¢é generacji, potaczong z wejsciem nieodw.acajacym
i gataZ okreslajaca poziom napigcia wyjsciowego, potaczong z wejsciem odwracajacym tego wzmacniacza, zn a -
mienny tym, ze posiada dzielnik rezystancyjny (C) wiaczony w petle sprzezenia zwrotnego migdzy wyjscie
wzmacniacza (W) a gatezie: pierwsza (A), okreslajacag czestotliwosé generacji i drugg (B), okreslajaca poziom
napigcia wyjsciowego.
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